Impédance de sortie BLF245 avec Mimp
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Stripline alimentation=60 ohms, L=2.1mm et |=83mm (&=0.041)

Er=4.7

Stripline premiére cellule Z/C,Z=50 ohms, L=2.9mm et |=68mm (€=0.042)
C=72pF

deuxiéme cellule L/C,L=45nH et C=33pF

Impéedance d’ entrée BLF245 avec Genesys
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LesselfsL1 et L2, seront par la suite transformées en stripline 60ohms.

D’ apres " abaque de Smith ci dessous, nous obtenons a 98MHz une impédance complexe
d entrée de 3.5U+3.5J.
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